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Directivity pattern (DP) or graphical representation of the dependence of gain factor (directivity gain) 
of antennas on the direction of the antenna in the target plane is the main characteristic that describes its 
directional properties.

Running DP measurements directly in the microwave range is very expensive. While generating and receiving 
devices for the acoustic frequency range are reasonably priced.

In this paper, we propose a method for measuring the amplitude directivity pattern of parabolic mirrored 
antennas on the basis of sound equivalent, which is based on the identity of the numerical values of the 
directivity gain of microwave range, and at audio frequencies.

The paper presents analytical expressions for the calculation of equivalent frequency and defines the 
requirements for the minimum size of the antenna.

The paper contains a modified block diagram for an amplitude directivity pattern meter for parabolic mirrored 
antennas in the audio frequency range.
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method, equivalent audio frequency.

A. V. Sadchenko, O. A. Kushnirenko,  
M. T. Al`khamidi, A. M. Alkhadi 

Ukraine, Odessa national polytechnic university
E-mail: anjand@mail.ru, kuuk@ mail.ru

Method of measuring the amplitude directivity pattern  
of parabolic mirrored antennas in the audio frequency range

DOI: 10.15222/TKEA2016.1.08
UDC 621.396.677.494

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

Í
Î

Â
Û

Å
  Ê

Í
È

Ã
È

Бурачок Р. А., Климаш М. М., Коваль Б. В. Телекомунікаційні систе-
ми передавання інформації. Методи кодування.— Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2015.

Розглянуто питання організації систем передавання 
даних та методів кодування та декодування двійкової 
інформації. Описано принципи побудови типових 
двійкових кодів та наведено їх характеристики. Для 
найчастіше використовуваних на практиці кодів на-
ведено структурні схеми кодерів і декодерів та алго-
ритми їхньої роботи. 
Для студентів напрямів “Телекомунікації”, “Інфор
маційні мережі зв’язку” та ін., а також для інженерно-
технічних працівників, які займаються розроблен-
ням і створенням систем передавання інформації. 
Для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу у кінці 
кожної глави наведено відповідні питання та задачі.
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during operation. The degradation of properties of irradiated detector may occur due to the offset dependence 
of the resistivity on the aluminum dopant concentration N(Al) towards to higher concentrations of Al when 
the value of doping is not enough large. Only resistivity will be reduced and charge collection efficiency may 
increase. The increase in resistivity of Cd0.9Zn0.1Te and charges collection efficiency of the detector occur 
when there is a sufficiently high level of doping the material with aluminum.

Keywords: CdZnTe, gamma-irradiation, detectors, computer simulation, deep levels.
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Дружинін А. О., Мар’ямова І. Й., Кутраков О. П. Датчики механічних 
величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та сполук 
А3В5.— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.

Проаналізовано фізичні основи створення напівпровідникових 
тензорезистивних датчиків механічних величин. Наведено 
характеристики тензорезисторів на основі ниткоподібних 
кристалів кремнію, германію та сполук А3В5 та результати 
досліджень впливу електронного опромінення на властивості 
ниткоподібних кристалів кремнію. Розглянуто технологічні 
основи виготовлення датчиків механічних величин на основі 
ниткоподібних кристалів кремнію для різних температур-
них діапазонів, а також їх конструктивні особливості. Опи-
сано датчики тиску різного призначення та їхні характери-
стики, а також датчики зусилля і прискорення. Розгляну-
то можливості створення багатофункційних датчиків для 
вимірювання механічних і теплових величин.
Для наукових, інженерно-технічних працівників і студентів, які навчаються за 
напрямом “Мікро- та наноелектроніка”, а також широкого загалу спеціалістів у 
галузі сенсорної електроніки та мікроелектроніки.
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obtain a data set sufficiently large for traditional analysis methods. In this research the author investigates 
and visually illustrates the possibility of Pearson correlation coefficient usage (and the impact on the value 
of the virtual procedures increasing the volume sample), as well as the possibility of the Fechner’s modified 
index usage after applying the method of pointed distributions and tabulation of the virtual two-dimensional 
distribution. The study allows concluding that the considered methods do not provide the required accuracy 
on small volume samples, and the usage of “bootstrapping” and the method of point distributions during the 
correlation analysis are not recommended here.

Keywords: small volume samples, correlation analysis, method of point allocations, Pearson correlation 
coefficient, Fechner’s modified index.
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Матвійків М. Д., Вус Б. С., Матвійків О. М. Елементи та компоненти елек-
тронних пристроїв.— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.

Викладено основні відомості про сучасні та перспективні еле-
менти і компоненти електронних пристроїв, зокрема наведено 
визначення різних видів елементів та компонентів, розгляну-
то їх призначення, класифікацію, умовні зображення і позна-
чення, будову, роботу, властивості, застосування. 
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчають-
ся за напрямом “Радіоелектронні апарати”, та фахівців, які 
проектують, виготовляють або обслуговують різноманітні 
електронні апарати, зокрема аудіо- та відеотехніку, електронні 
обчислювальні машини, мікропроцесори та персональні 
комп’ютери, медичні апарати, засоби зв’язку, контрольно-
вимірювальні прилади, робототехніку, автоматизовані систе-
ми проектування та управління тощо.
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Баришніков Г. В., Волинюк Д. Ю., Гельжинський І. І., Готра З. Ю., 
Мінаєв Б. П., Стахіра П. Й., Черпак В. В. Органічна електроніка.— 
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.

Наведено основні постулати квантової механіки для органічної 
електроніки. Описано базові структури та особливості 
функціонування нанорозмірних елементів, пристроїв електронної 
техніки: сонячних фотоелементів, світловипромінювальних 
структур, транзисторних структур, сенсорів тощо. Розглянуто 
фізико-хімічні основи технології створення електронних струк-
тур органічної електроніки. 
Для студентів та аспірантів, які навчаються за напрямом 
електроніки.




